Задача № 1 Схема накачки с БТ


Рис. 1
Исходные данные:
I = 4 – 12 мА; (Uоп)min = 2,6 В;  n = 2 Uбэ = 0,6 В; Uд = 2х2 В
Решение:













Светодиодный или лазерный диод D включается в коллекторную цепь биполярного транзистора T. В эмиттерную цепь включено сопротивление R, осуществляющее отрицательную обратную связь по току транзистора. Между базой транзистора и общей шиной подаётся опорное напряжение Uоп. Величины Uоп и R определяют значение тока, замыкающегося через светодиод или лазерный диод.
            Стабилизация тока в нагрузке обусловлена большим дифференциальным выходным сопротивлением транзистора T и наличием глубокой отрицательной обратной связи по току за счёт включения в цепь эмиттера резистора R.
          Рассмотренная схема является источником стабильного тока только при условии работы транзистора в активном режиме. В этом режиме напряжение коллектор-эмиттер транзистора должно быть не меньше (Uкэ)min≈1В. Следовательно, напряжение источника питания должно выбираться   из условия
Uип≥UD+RI+(Uкэ)min ,
где UD – напряжение на одном или нескольких диодах при заданном значении тока I.
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